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InGaAs APD-TIA接收器

KPDXA2GK-T

特点

高灵敏度（-36dBm）
带差动输出端子（每边50Ω）
5引脚封装，带APD光电二极管监测器电流提取端子

应用

激光探测与测量（LIDAR)
弱光探测
光谱分析, 荧光测量, 医学分析

封装

PIGTAIL
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最大额定值

项目 符号 额定值 单位 备考

APD反向电压 VR 0 to VB V -

反向电流 IR 2 mA -

供给电压 Vcc -0.5 to 6.0 V -

工作温度 Topr -40 to +85 ℃ -

存储温度 Tstg -40 to +85 ℃ -

电子和光学特性 (Ta=25℃ unless otherwise noted)

项目 符号 Min. Typ. Max. 单位 备考

检测波长 λ 900 - 1700 nm -

响应率 R 0.8
0.9

0.85
0.95 - A/W λ=1310nm M=1

λ=1550nm M=1

暗电流 ID - 10 50 nA VR=VB x 0.9

击穿电压 VBR 30 45 55 V ID=10µA

击穿电压温度系数 ΔVBR/ΔT - 0.09 0.12 V/℃ -

工作电压 Vop 3.1 3.3 3.5 V -

电源电流 ΔVBRΔT 41 48 58 mA -

比特率 BR - 2.5G - bps -

带宽@-3dB BW 1.5 1.8 - GHz RL=50Ω, Pi=-10dBm, M=10

最小接收灵敏度 Pmin - -35 - dBm Differential BER=10-10 M=10
BR=2.5Gbps

差分输出电压 VO 320 400 480 mVpp Differential RL=100Ω

跨阻抗 Zt 20 25 30 kΩ differential

等效噪声功率 NEP - 150 200 nArms -
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